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(57) Abstract 

The invention aims to provide a 
method for producing an amorphous or 
polycrystalline layer on an insulating 
area which in relation to known methods 
increases the thickness of the amorphous 
or polycrystalline layer and improves 
the homogeneity of the deposition, thus 
resulting in reduced surface roughness 
while at least maintaining the insulating 
properties of the insulating area. To this 
end a suitable seeding layer (28, 29), 
preferably silicon nitride, is deposited so 
that the seeding capacity and insulating 
properties of the S1O2 insulating area (14, 
31) during deposition of the amorphous or 
polycrystalline Si or SiGe layers (15, 16, 
17, 33) are improved. 

(57) Zusammenfassung 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein 
Verfahren zur Erzeugung einer amorphen 

Oder polykristallinen Schicht auf einem Isolatorgebiet vorzuschlagen, bci dem gegentlber bisherigen Verfahren die Dicke der amorphen 
Oder polykristallinen Schicht grosser, die Homogenitflt der Abscheidung verbessert und damit die Oberflachenrauhigkeit reduziert wird. 
Dabei sollen die isolierenden Eigenschaften des Isolatorgebietes mindestens beibehalten werden. Erfindungsgemass wird diese Aufgabe 
dadurch gelost, dass durch Aufbringen einer geeigneten (28, 29) Ankeimschicht, vorzugsweise Siliziumnttrid, Bekeimungsvermdgen und 
isolierenden Eigenschaften auf dem Isolatorgebiet (14, 31) aus Si02 bei der Abscheidung der amorphen oder polykristallinen Schicht (15, 
16, 17, 33) aus Si oder SiGe verbessert wird. 
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Claim no.: 5 

The patent claims 1-5 each relate to a method which is characterised by a 
desirable peculiarity or characteristic, i.e. the improvement of the deposition of an 
amorphous or polycrystalline silicon layer on an insulator in terms of greater 
thickness, better homogeneity, more even distribution of particle size and 
reduced surface roughness of the deposited layer through the use of a seeding 
layer. 

The patent claims therefore cover all methods/products, etc. with this peculiarity 
or characteristic, whereas the patent application only provides support by way of 
the description within the meaning of PCT Art. 5 for a limited number of such 
products, etc. In the present case, the patent claims lack the corresponding 
support or the patent application lacks the necessary disclosure to the extent that 
a meaningful search covering the entire scope of protection sought seems 
impossible. In addition, the patent claims lack the clarity required by PCT Art.6 in 
that they attempt to define the method by the desired result respectively. This 
lack of clarity is also such that a meaningful search covering the entire scope of 
protection sought seems impossible. The search was therefore focussed on 
those parts of the patent claims which are clear, supported or disclosed within 
the above meaning, i.e., the parts relating to the use of a seeding layer consisting 
of silicon nitride as described in the description. 

Patent claim no. 5 also lacks support in the description within the meaning of PCT 
Art. 6. Consequently, no search was carried out for this claim. 

The applicant is advised that patent claims or parts of patent claims relating to 
inventions for which no international search has been established cannot 
normally be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 
66.1(e)). As a general rule, the EPO in its capacity as the authority entrusted with 
the task of carrying out an international preliminary examination will not conduct 
a preliminary examination for subjects in respect of which no search has been 
provided. This also applies to cases where the patent claims were amended after 
receipt of the international search report (PCT Art. 19) or to cases where the 
applicant presents new patent claims in keeping with the PCT Chapter II 
procedure. 
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Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemaB Artike! 17(2)a) wurde aus folgenden Grunden fur bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 . Anspruche Nr. 

weii sie sich auf Gegenstande be Ziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist, namlich 



c 

Anspruche Nr. J 

weil sie sich auf Teile der Internationale n Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daB eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgefOhrt werden kann, namlich 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. Anspruche Nr. 

weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der RegGl 6.4 a) abgefaBt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die international Recherche n behorde hat festgestellt, daB diese intern ation ale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 



1 . I I Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechUertig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
I ' internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

I | Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefQhrt werden konnte, der eine 
d - I 1 zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Beh6rde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert. 



3. | I Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

' 1 internationale Recherchenbericht nur auf die AnsprOche, fur die GebQhren entrichtet worden sind, namlich auf die 

Anspruche Nr. 



4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 

— chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst enwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspnlohen er- 
fafit: 



Bemerkungen hinsichtlich elnes Widerspruchs j^j Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

| | Die Zahlung zusatziicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99 /O3069 



WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 2 10 



Fortsetzung von Feld 1.2 
Anspriiche Nr.: 5 



Die geltenden Patentanspruche 1-5 beziehen sich auf ein Verfahren, 
jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder 
Eigenschaft, namlich die Verbesserung der Abscheidung einer amorphen oder 
polykri stall inen Siliziumschicht auf einem Isolator hinsichtlich 
grosserer Oicke, besserer Homogenitat, gleichmassigerer 
Korngrossenverteilung und geringerer Oberf lachenrauhigkeit der 
abgeschiedenen Schicht durch die Verwendung einer Ankeimschicht. 

Die Patentanspruche umfassen daher alle Verfahren/Produkte etc., die 
diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die 
Patentanmeldung Stiitze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur 
fur eine begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden 
Fall fehlen den Patentanspriichen die entsprechende Stiitze bzw. der 
Patentanmeldung die notige Offenbarung in einem solchen MaBe, daB eine 
sinnvolle Recherche liber den gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich 
erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentanspriichen auch die in Art. 6 
PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Verfahren 
uber das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an 
Klarheit ist dergestalt, daB er eine sinnvolle Recherche iiber den 
gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich macht. Daher wurde die 
Recherche auf die Teile der Patentanspruche gerichtet, welche im o.a. 
Sinne als klar, gestiitzt oder offenbart erscheinen, namlich die Teile 
betreffend die Verwendung einer Ankeimschicht aus Siliziumnitrid, wie in 
der Beschreibung erlautert. 

Weiterhin fehlt dem Patentanspruch 5 Stiitze durch die Beschreibung im 
Sinne von Art. 6 PCT, sodass keine Recherche fur diesen Anspruch 
ausgefuhrt wurde. 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB Patentanspruche, oder Teile von 
Patentanspriichen, auf Erfindungen, fur die kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer 
internationalen vorlaufigen Priifung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorlaufigen Priifung 
beauftragte Behorde wird das EPA also in der Regel keine vorlaufige 
Priifung fur Gegenstande durchfiihren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die Patentanspruche nach Erhalt des 
internationalen Recherchenberichtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue Patentanpruche vorlegt. 
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